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Resumen

Reportamos la construccidn de un sistema de crecimiento de
peliculas delgadas constituido por dos camaras de sublimacién
en espacio cercano (CSS) y una camara para evaporacion
térmica. Se reporta también el crecimiento de peliculas de
CdTe variando las temperaturas de fuente y sustrato asi como
el tiempo de sublimacion.

Introduccion

La Técnica de sublimacién en espacio cercano (CSS) es
ampliamente usada en el crecimiento de peliculas delgadas de
CdTe para aplicaciones fotovoltaicas debido a su bajo costo y
versatilidad. Esta técnica también es utilizada para el
crecimiento de peliculas delgadas de CdS para la misma
aplicacion. Asi, la construccion de un equipo CSS con
sistemas que permitan el buen control en sus pardmetros y de
peliculas de area grande, es de sumo interés tecnolégico

Procedimiento Experimental

Se disefid y construy6 un sistema de crecimiento de peliculas
delgadas. El sistema esta provisto por dos cdmaras de CSS con
atmosfera controlada y una camara de evaporacion térmica.
Esta dltima sera usada para hacer contactos eléctricos en las
peliculas crecidas. El disefio incluy6 la fabricacion de cuatro
calefactores que alcanzan una temperatura maxima de 700 °C
y sus fuentes de alimentacién y control. En esta etapa se
hicieron crecimientos de peliculas de CdTe variando las
temperaturas de fuente y sustrato asi como el tiempo de
proceso. El rango de temperaturas de fuente y substrato fueron
de 575°C a 625°C y 500°C a 550°C respectivamente.

Resultados y Analisis

Las peliculas fueron policristalinas y el tamafio de grano
depende fuertemente del tiempo de depdsito asi como de la
temperatura de sustrato. La razén de depoésito se incrementa
con el incremento del gradiente de temperatura. En la figura 1
mostramos  las  micrografias de la superficie y corte
transversal de una pelicula crecida con temperaturas de fuente
y sustrato de 625 °C y 550 °C respectivamente con un
tiempo de crecimiento de 6 minutos. La figura 2 muestra una
grafica del espesor de las peliculas en funcién del tiempo de
crecimiento.

Figura 1. Micrografia de: (a)la superficie y (b) corte
transversal.
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Figura 2. Espesores obtenidos.

Conclusiones

El sistema CSS es muy versatil y las peliculas (de 2cm x 2 cm)
son muy uniformes y libres de hoyos. La razon de depdsito
varia de micrometros por minuto y ésta depende de las
temperaturas de fuente y sustrato.

Agradecimientos
Agradecemos CONACYT por su apoyo a este trabajo.

Referencias

[1] B. Schumm, H. Althues, S. Kaskel. Journal of Crystal
Growth. 312 (2010) 2449-2453.

[2] J.L.Cruz Campa, David Zubia. Solar Energy Materials
& Solar Cells. 93 (2009) 15-18.

[3] J.D. Major, Y. Y. Proskuryakov, K. Durose, G. Zoppi, I.
Forbes. . Solar Energy Materials & Solar Cells. 94
(2010) 1107-1112.

[4] J. Luschitz, B. Siepchen, J. Schaffner, K. Lakus-Wollny,
G. Haindl, A. Klein, W. Jaegermann. Thin Solid Films.
517 (2009) 2125-2131.

DTA-SD2-01

ISBN: 978-607-414-256-3





